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3. ebadas

1. Milyen térvezérlés tranzisztor (FET) technoldgiakrol hallott?

2. Milyen szimbdélumot hasznalunk szigetelt elektrotiagezérlés tranzisztorra
(MOSFET) és milyet zaréréteges térvezéritanzisztorra (JFET)?

3. Hogy nevezik a térvezérlgsranzisztorok elektrodait?

4. Melyek a konvencionadlis aram és feszultségainényok n-csatornas és p-csatornas
FET-ek esetén?

5. Technologiatol fuggetlentl mekkoranak tekintjik FER gate aramat? Mit tételezlink
fel a FET-ek sorce és drain aramainak viszonyara?

6. Mit neveziink a FET-ek kimeneti karakterisztikajahak

7. Technologiatol fuggetlendl, milyenek a FET-ek kiraBrkarakterisztikai? Rajzoljon
fel egy kisebb és egy nagyobb gate-source fesphkzétartozo gorbét!

8. Milyen jellegzetes, két kilonbézartomanyt tud elkiléniteni a FET villamos
allapotait tartalmaz®-ups sikon, hogyan nevezzik ezeket a tartoméanyokat,
tizemmodokat?

9. Mi a két tartomany hataranak egyenlete, melyekrarpéterei?

10.Minek tekinthetjik a FET-et az elzarodas feletizgeddasos) tartomanyban,
Uzemmaddban? A tranzisztor a&rama ebben az esetlgrdasziltségil nem fligg és
mely fesziltsédl figg?

11.Rajzolja fel a FET-et elzarédasos tartomanybaenedh transzfer karakterisztikat!
Adja meg a transzfer karakterisztika egyenletékiafakterisztika egyenletét hany
tranzisztor paraméter hatarozza meg, mi a paraateteve, értelme?

12.Elzarddasos tartomanybanik®dé FET esetén, a tranzisztoron folyd aram milyen
gate-source fesziltségnél lesz eg§eRET-et jellema Ipoo &ram paraméterrel?

13.A FET-et jellem? paraméterek alpoo aramjellems és aaJ, elzarddasi fesziiltség.
Technologiatél fugden, melyik lehet pozitiv vagy negativ érieks melyik lehet csak
pozitiv értéki?

14.Milyen FET technoldgidknal pozitiv értélazUp elzarddasi fesziltség és mely
technolégiaknal negativ?

15.Rajzolja fel n- és p-csatornas noévekményes MOSHF&Szfer karakterisztikajat!

16.Rajzolja fel n- és p-csatornas kiuritéses MOSHEMSzfer karakterisztikajat!
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17.Rajzolja fel n- és p-csatornas JFET transzfer Karadztikajat! A négyzetes
0sszefluiggés mely fesziltség tartomanyban érvéfiggelembe véve, hogy a gate-en
nem folyhat aram (a gate-source pn atmenet zat/adgy maradjon)?

18. Minek tekinthetjik a FET-et az elzarddas alattidaranyban, tzemmaddban?

19. A tranzisztor arama az elzarddas alatti tartomamybaly fesziltségeét, hogyan
flgg, a karakterisztika egyenletét hany tranzispgyameéter hatarozza meg?

20.Rajzolja le az n-csatornas névekményes MOS FEkezetét!
(Az alabbi kérdések n-csatornas névekményes MOSrEEDnatkoznak)

21.Mi a kiUritett réteg, milyen feszUltség viszonygéalhol jon |étre?

22.Mi az inverzios réteg, milyen fesziltség viszonyéshol jon létre?

23.Mikor indulhat el szamottévaram a csatornaban?

24.Ha létrejott az inverzios réteg, akkor a véképessége melyik feszultséptiigg?

25. Mikor tekinthet) a FET gate-fesziltséggel vezérelt (nemlineéarlspéllasnak?

26. Mikor és mely fesziltségeHtfiiggéen folyhat kisebb-nagyobb aram a csatorndban?
27.Mikor jon létre a csatornaban az elzarédas?

28.Az elzarddas létrejotte utan a csatornaban folgndnar csak melyik fesziltsébt
fugg?

29.Miért nevezhetjuk elzarodasi fesziltségnek azakiiszob fesziltséget, melyet a
gate-csatorna feszUltség elérve, a kilritett réildglierzids réteg jon létre a
csatornaban?

30.Mekkora a gate-drain feszultség a csatorna elzaebaa?

31.Miért az elzarédasos tartomanyban hasznaljuk a #€€t- minden tipikus esetben -
erésits eszkozként?

32.Melyik az a tranzisztor feszlltség, amelyik eggtdnti fliggvény kapcsolatban van a
tranzisztoron folyd arammal, amikor a FET az @ldasos tartomanybanikidik?

33.Milyen elv alapjan irhatjuk fel azt az egyenletaglynek megoldasa a tranzisztor
munkaponti arama?

34.Elzarédas feletti tartomanybanikids FET-ek melyik karakterisztikajat hasznaljuk a
munkapont meghatarozasara?

35.A FET-et korbe ved linearis haldézat melyik egyenaramu helyetteképének
paraméterei hatdrozzak meg az eszk6z munkapontjat?
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36. Miért mindig a gate-source kaput lezaré lineari®hdt el$fokl karakterisztikajat
leiré egyenes és az eszkdz négyzetes transzfétémasatikajat leird parabola
metszéspontja a munkapont (melynek koordinatai makaguonti sorce aram és
munkaponti gate-source fesziltség)?

37.Miért mindig masodfoku egyenletet kell megoldamnilkor FET munkapontjat kell
kiszamolni?

38.Munkapont megoldasanal kapott masodfoku egyenlatriékt van algebrailag mindig
két valdés megoldasa?

39. Az algebrailag kapott két megoldas kozul miért ngnckak az egyik értelmeziiet
fizikai megoldasként, a masik miért fizikailag hamiegoldas? Milyen alapon
valaszthatjuk ki a fizikailag helyes megoldast?

40.Milyen alapon osztalyozzuk a tranzisztorokat zg§pasu vagy nyito tipusu
eszkodzkent?

41.Milyen iranyu a gate-source munkaponti feszlltségazisztoron folyé munkaponti
aram iranyhoz képest zaro tipusu eszkdz eseten?

42.Milyen iranyl a gate-source munkaponti feszlltséguazisztoron folyé munkaponti
aram iranyhoz képest nyito tipusu eszkoz esetén?

43.Mely technoldgia szerinti eszk6zok rendelkezneld 2Bpusu karakterisztikaval?
44.Mely technoldgia szerinti eszkdzok rendelkeznekdifpusu karakterisztikaval?

45.Rajzoljon fel egy (pozitiv) tApfesziiltséget tartatd egyszérmunkapont beallitd
aramkori megoldast n-csatornas zaro tipusu FET-re!

46.Rajzoljon fel egy (pozitiv) tapfesziltséget tartatd egyszérmunkapont beallitd
aramkori megoldast n-csatornés nyit6 tipusu FET-re!

47.Rajzoljon fel egy (negativ) tapfesziltséget taremegyszérmunkapont beallito
aramkori megoldast n-csatornas zaro tipusu FET-re!

48.Rajzoljon fel egy (negativ) tapfesziiltséget taremegyszdérmunkapont beallito
aramkori megoldast n-csatornés nyit6 tipusu FET-re!

49.Rajzoljon fel egy (pozitiv) tApfesziltséget tartatd egyszérmunkapont beallitd
aramkori megoldast p-csatornas zaro tipusu FET-re!

50.Rajzoljon fel egy (pozitiv) tapfesziltséget tartairtd egyszdérmunkapont beallito
aramkori megoldast p-csatornés nyit6 tipusu FET-re!

51.Rajzoljon fel egy (negativ) tapfesziltséget taremegyszdérmunkapont beallitd
aramkori megoldast p-csatornas zaro tipusu FET-re!
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52.Rajzoljon fel egy (negativ) tapfesziiltséget taremegyszdérmunkapont beallitd
aramkori megoldast p-csatornas nyito tipusu FET-re!

53.Rajzolja fel a fenti aramkorék esetén az eszkozaikdneti (vagy transzfer)
karakterisztikjat és az eszkozt korulgeannak gate-source kapujat lezaré, linearis,
munkapont beallit6 aramkoér karakterisztikajat!

54.irja fel a fenti aramkorokre azt az egyenletet,ynek megoldasa adja a munkapontot!

55.Rajzoljon fel két (pozitiv és negativ) tapfeszidesttartalmazd, egysZemunkapont
beallit6 aramkori megoldasokat n-csatornas és iesss, zard és nyito tipusu EFT-
re ugy, hogy a gate elektroda munkaponti poterecraljla lehessen! Rajzolja fel az
eszkoz és a lezard karakterisztikakat, irja fedgzenleteket!

56.Mi a kapcsolat bipolaris és térvezéfiésmanzisztorok kivezérelh&tég-vizsgalatanak
modszertana k6zott?

57.Miért nem kell masodfokl egyenletet megoldani FEfGzanyu
kivezérelhetiségének meghatarozdsahoz?

58. Miért kell masodfoku egyenletet megoldani FET niyéayu kivezérelhéiségének
meghatarozasahoz?

59.Melyik az a masodfoku egyenlet, melynek megoldéa azt a hatar feszulltséget,
mely a nyitd iranyu kivezérelh&tég meghatarozasahoz felhasznaland6? Miért van
ennek az egyenletnek algebrailag mindig egy poggiegy nagyobb abszolut efiek
negativ megoldasa? Melyik a fizikailag értelmes oldgs?
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